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Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên dự toán: Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa tại Nhà máy Z119 (SC-2026-RĐ);
- Giá trị dự toán được phê duyệt: 40.426.717.460 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ, bốn trăm hai mươi sáu triệu, bảy trăm mười bảy nghìn, bốn trăm sáu mươi đồng).
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm vật tư modul, mảng mạch, chấn tử (SC-2026-RĐ);
- Giá gói thầu: 21.923.716.630 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ, chín trăm hai mươi ba triệu, bảy trăm mười sáu nghìn, sáu trăm ba mươi đồng).
- Chủ đầu tư: Nhà máy Z119/Quân chủng PK-KQ.
- Địa điểm thực hiện nhiệm vụ: Nhà máy Z119 - Xã Xuân Mai - TP. Hà Nội.
- Nguồn vốn: NSNN
- Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, thực hiện.
- Tiến độ thực hiện: Năm 2026.
[bookmark: _Hlk114818467]- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, Một túi hồ sơ.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2026.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày, từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
[bookmark: _Toc522001372][bookmark: _Toc435301708]- Phạm vi công việc của gói thầu: Mua sắm mảng mạch, mô đun, phân khối…
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Bộ chia ИЗAA47
	- Hệ số sóng đứng tính theo điện áp của phân khối И3АА47: không quá 1,25;
- Dải các tần số làm việc: (2920÷3150) MHz 
- Sự thay đổi pha của tín hiệu trong dải các tần số từ  fn1 đến  fn8: không nhỏ hơn 180º;
- Công suất xung làm việc, kW: không nhỏ hơn 50

	2
	Cụm dao động máy phát máy hỏi EФ5.016.002
	- Tạo dao động dải tần III: (668 ± 10) MHz.
- Tạo dao động dải tần VII: (1532±10) MHz
- Công suất ra dải tần III: không nhỏ hơn 380W;
- Công suất ra dải tần VII: không nhỏ hơn 1500W

	3
	Bộ khuếch đại УМ-100
	- Dải tần hoạt động: (2920÷3150) MHz 
- Công suất xung đầu ra:  ≥ 100W
- Công suất xung đầu vào: (2 ± 10%) mW
- Điện áp nguồn nuôi: 
+ Điện áp nguồn nuôi: +(28±1)V
+ Điện áp nguồn nuôi: -(12±4) V
- Kí hiệu: УМ-100

	4
	Bộ xử lý DSP-FPGA
	- Tần số tín hiệu kênh phát: 70MHz ± 1%
- Mức công suất tín hiệu kênh phát: -(10 ± 0.5) dBm
- Tần số tín hiệu kênh thu và giám sát:  70MHz ± 1%
- Mức công suất tín hiệu vào: (9 ± 2) dBm
- Tần số clock: 10 ± 0.1 MHz
- Biên độ xung clock: 3.0 ± 0.5V
- Biên độ tín hiệu kích phát: 5±0.5V
- Độ lệch sườn trước xung kích phát so với xung phát: nhỏ hơn 15 us
- Độ lệch sườn sau xung kích phát so với xung phát: nhỏ hơn 3 us
- Điện áp cung cấp: 24±4V 
- Dòng tiêu thụ: nhỏ hơn 2A

	5
	Chấn tử anten kiểu Khachenko
	- Hệ số sóng đứng: ≤1.5
- Tần số làm việc: 150÷200Mhz

	6
	Chấn tử И3АА09
	- Dải các tần số làm việc: (2915÷3113) MHz.
- Hệ số sóng đứng: ≤ 1,3
- Kí hiệu: И3АА09

	7
	Chấn tử И3АА22
	- Dải các tần số làm việc: (từ 1458 - 6 đến 1532 + 6) MHz.
- Hệ số sóng đứng: ≤ 1,3.
- Kí hiệu: И3АА22

	8
	Chấn tử И3АА22M
	- Dải các tần số làm việc: (từ 1458 - 6 đến 1532 + 6) MHz.
- Hệ số sóng đứng: ≤ 1,4.
- Kí hiệu: И3АА22M

	9
	Chấn tử И3АА23
	- Dải các tần số làm việc: 668 ± 10 MHz.
- Hệ số sóng đứng: ≤ 1,3
- Kí hiệu: И3АА23

	10
	Khối nguồn khuếch đại công suất RSP-2000-48
	- Công suất đầu ra: 2016 kW ± 0.5%
- Điện áp vào: 90-264 VAC/ 127-370 VDC
- Điện áp đầu ra: 48 VDC ± 1%
- Dòng điện đầu ra: 42 A± 1%
- Kích thước: 295 x 127 x 41 ± 1%

	11
	Khối suy giảm 354BB22
	- Các sự tiêu hao ban đầu:  ≤ 0,8 dB
- Độ suy giảm tối đa có thể đưa vào: ≥ 30dB
- Hệ số sóng đứng tại các đầu vào: ≤ 1,55
- Tính chất thay đổi của sự suy giảm: Tuỳ thuộc vào các lệnh điều khiển.
- Kí hiệu: 354BB22

	12
	Mạch khuếch đại công suất HLM25W
	- Dải tần hoạt động: 650MHz đến 960MHz
- Công suất đầu vào: 20dBm đến 35dBm
- Hệ số khuếch đại max: 18dB
- Điện áp ngưỡng GATE-SOURCE max: 2.5V
- Dòng ở chế độ ngắt  drain cut-off: 3A ± 1%
- Trợ kháng vào ra: 50Ω ± 1%
- Điện áp cung cấp:  50±2V

	13
	Mảng И2CB038
	1. Điện áp nguồn nuôi: từ 4,5V đến 5,5V
2. Tín hiệu đầu vào:  
  + Biên độ: Từ 0,2V đến 0,4V
  + Chu kỳ: Từ 40ns đến 43ns
3. Tín hiệu đầu ra: 
-  Xung И31-1    
  + Biên độ: Từ 3V đến 4V
  + Độ rộng: Từ 1180ns đến 1320ns
  + Chu kỳ: Từ 2350ns đến 2650ns
-  Xung И31-2    
  + Biên độ: Từ 3V đến 4V
  + Độ rộng: Từ 52μs đến 72μs
  + Chu kỳ: Từ 575μs đến 675μs
-  Xung 2И3-10    
  + Biên độ: Từ 3V đến 4V
  + Độ rộng: Từ 59μs đến 69μs
  + Chu kỳ: Từ 575μs đến 675μs
-  Xung 2И36    
  + Biên độ: Từ 3V đến 4V
  + Độ rộng: Từ 1300ns đến 1500ns
  + Chu kỳ: Từ 575μs đến 675μs

	14
	Mảng И2XK207
	1. Điện áp nguồn nuôi: Từ 4,5V đến 5,5V
2  Tín hiệu đầu vào    
-  Xung A0    
  + Biên độ: Từ 4,5V đến 5,5V
  + Độ rộng chùm: Từ 190μs đến 230μs
  + Chu kỳ: Từ 200μs đến 300μs
-  Xung A1    
  + Biên độ: Từ 4,5V đến 5,5V
  + Độ rộng chùm: Từ 230μs đến 270μs
  + Chu kỳ: Từ 220μs đến 320μs
3. Tín hiệu đầu ra Xung K    
  + Biên độ: Từ 4,5V đến 5,5V
  + Độ rộng chùm: Từ 180μs đến 220μs
  + Chu kỳ: Từ 210μs đến 310μs

	15
	Mô đun 6ES7322-1BL00-0AA0
	- Nguồn cấp: 24VDC ± 2%
- Số kênh digital đầu ra: 32
- Tín hiệu đầu ra: SM 322
- Dòng định mức: 0,5 A ± 1%
- Tổng dòng điện: 4A/nhóm và 16A/mô đun

	16
	Mô đun 6GK7 343-1CX10-0XE0
	- Điện áp cấp: 5 V; 24 V ± 1%
- Cổng đầu vào: 8 cổng
- Cổng đầu ra: 8 cổng
- Giao thức: TCP/IP
- Kiểu kết nối: cổng RJ45

	17
	Mô đun đo tham số SMM-102HMI
	- Bộ nhớ EEPROM: 1024 Bytes
- Bộ nhớ SRAM: 2K Bytes
- Chu kỳ đọc/xóa:  10,000 Flash/100,000 EEPROM
- Giao diện kết nối: header
- Tần số hoạt động: 11.0592MHz ± 1%
- Giao thức làm việc: Master/Slave SPI Serial Interface
- Điện áp cung cấp: 12±1V và 5±0.5V

	18
	Mô đun hiện thị tham số LCD
	- Nguồn cấp: 12VDC ± 5%
- Kích thước màn hình: 3,5 inch
- Loại màn hình: LCD, cảm ứng

	19
	Mô đun khuếch đại công suất cao tần 1000W MP-1000
	- Dải tần: 820-890 MHz
- Điện áp hoạt động: 50 VDC ± 1%
- Trở kháng vào/ra: 50 Ω ± 1%
- Công suất ra cao nhất: 1000 W ± 1%
- Hệ số khuếch đại thấp nhất : 12.5 dB
- Tỉ số sóng đứng:< 1,3
- Cường độ dòng điện tĩnh: 400 mA ± 0.5%
- Chế độ hoạt động: AB
- Kết nối vào: Sử dụng cáp đồng trục RGS 142.
- Kết nối ra: Sử dụng cáp đồng trục RGS 316

	20
	Mô đun khuếch đại đệm BLM_HMI
	- Dải tần hoạt động: 700MHz đến 1100MHz
- Công suất đầu vào: -10dBm đến +5dBm
- Hệ số khuếch đại max: 21dB
- Điện áp cung cấp: 12±1V và 5±0.5V

	21
	Mô đun khuếch đại đệm công suất cao tần 500W MP-500
	- Dải tần: 820-890 MHz
- Điện áp hoạt động: 50V DC ± 1%
- Trở kháng vào/ra: 50 Ω ± 1%
- Công suất ra cao nhất: 500 W
- Hệ số khuếch đại thấp nhất: 12.5 dB
- Tỉ số sóng đứng:< 1,3
- Cường độ dòng điện tĩnh: 200 mA ± 1%
- Chế độ hoạt động: A
- Kết nối vào, ra: sử dụng cáp đồng trục RGS 142 loại 50 Ω
- Kích thước hộp: 115x75x35mm ± 1%

	22
	Mô đun nguồn và điều khiển DSP-P
	- Nguồn 1 chiều đầu vào: 24±2V
- Nguồn 1 chiều đầu ra: 12±1V
- Độ gợn của nguồn 1 chiều đầu ra: <10mV
- Giải mã vị trí núm xoay chuyển thành mã nhị phân: 3 bít
- Mức công suất: 48W ± 2%

	23
	Mô đun tách sóng PPD
	- Nguồn cấp: 5V ± 2%
- Dải tần làm việc: đến 1,6 GHz
- Biên độ tín hiệu đầu ra: > 1 V

	24
	Mô đun tạo tín hiệu ngoại sai LO
	- Nguồn cấp: +12V và -5V ± 1%
- Dải tần làm việc: đến 1,6 GHz
- Mức tín hiệu đầu ra: > -20dBm

	25
	Phân khối 244УК01
	- Điện áp nguồn nuôi: (5±0,5) V; (12±1,2) V; 
- Dải tần hoạt động tới 6GHz;
- Công suất đầu ra 078: -(110±5) dBm
- Thời gian chuyển mạch: không quá 25nS
- Kí hiệu: 244УК01

	26
	Phân khối 354ГБ01
	- Điện áp nguồn: ± (12 ± 1)V
- Điện áp nguồn: ± (27 ± 2,7)V
- Tần số đầu vào: (3000 ÷ 3020) MHz
- Công suất tín hiệu đầu vào: (130±20) mW
- Công suất đầu ra: ≥ 2 mW
- Tần số đầu ra:  (2915; 2973; 3031; 3089) ±5 MHz
- Kí hiệu: 354ГБ01

	27
	Phân khối 354ПП01
	- Điện áp nguồn: (12±0,6)V
- Hệ số khuếch đại: ≥ 18 dB 
- Hệ số sóng đứng theo các đầu vào tín hiệu và ngoại sai: ≤  1,5;
- Giá trị dòng đi-ốt danh định của các bộ trộn: (1±0,05) mA
- Kí hiệu: 354ПП01

	28
	Phân khối ИЗГУ01
	- Điện áp nguồn nuôi 1: -(12±0,6) V 
- Điện áp nguồn nuôi 2: +(15 ± 1)V
- Điện áp nguồn nuôi 3: +(27 ± 2)V
- Điện áp điều khiển
+ Mức logic1: (2,4÷4,5)V
+ Mức logic 0: Không lớn hơn 0,4
- Dải tần làm việc: 2899 МHz đến 3142 МHz
- Công suất đầu ra (khi tín hiệu vào có công suất vào (1±0,1) mW): Không nhỏ hơn 1W
- Kí hiệu: ИЗГУ01

	29
	Phân khối ЭЛУ-3-30
	-Dải tần hoạt động: (2920÷3150) MHz.
- Hệ số khuếch đại theo công suất: ≥26 dB;
- Độ không ổn định của hệ số khuếch đại theo công suất trong dải làm việc ≤ 2,5 dB
- Điện áp nguồn: +(12 ± 0,6) V.
- Kí hiệu: ЭЛУ-3-30



1.3. Các yêu cầu khác
- Thời hạn bảo hành hàng hóa: ≥ 12 tháng được tính kể từ khi hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu.
- Cung cấp tài liệu, hướng dẫn sử dụng, lắp đặt (nếu có).
	Mục 2. Bản vẽ
	Không áp dụng.
[bookmark: _Toc68320562]	Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Bên mua tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa do bên bán cung cấp tại địa điểm: Nhà máy Z119, Xã Xuân Mai, Thành phố Hà Nội;
- Cách thức tiến hành kiểm tra, nghiệm thu: Bên bán phải tuân thủ và đáp ứng yêu cầu các cơ quan chức năng Nhà máy, Bên mua tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng;
- Kiểm tra về số lượng, chất lượng, đặc tính kỹ thuật, ký mã hiệu, nhãn mác, phiếu bảo hành, giấy chứng nhận bản quyền, chứng nhận xuất xưởng được quy định trong văn bản hợp đồng;
- Đối với các hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, Bên mua có quyền từ chối nhận hàng và Bên bán có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa đạt yêu cầu theo hợp đồng trong vòng 10 ngày và chịu mọi phí tổn liên quan.


